
(3 Germanium-pnp-HF-Transistor GF130 

Der HF-Transistor GF130 ist ein diffusionslegierter Ge-pnp-Transistor in 
der Bauform A 1 (entspricht & TO-18-Gehäuse). Der Einsatz ist vornehmlich 
in 10,7-MHz-ZF-Stufen. 

Statische Kennwerte (für 9, = 25°C —5 grd) 

—Icso =2,5 < 7,5uA bei —Ucg 6V 
—Uc8o >25V bei —lceo = 100 uA 
—Ueg80 =0,5V bei —le80o = 100 4A 

M 

Dynamische Kennwerte für 9 = 25°C 

Stromverstärkung in Emitterschaltung 

B=40 
bei —Uce = 6 V; —c =1mA 

Übergangsfrequenz 

fr = 75 MHz 
bei —Uce = 6 V; —c = 1 mA 

Vierpolparameter 

Bite 5 2,5 m$ 
E22e 5 40 US 
bei —Uce = 6 V; --Ic = 1mA; f = 10 MHz 

Meßanordnung zur Bestimmung des Übertragungsgewinnes 

Bei f = 100 MHz —Ucg = 6 V —Ic=1mA 

zu Va 12,5dB für den Transistortyp GF132. 

Cı =3,3nF L1 = Drossel; 10 uH 
3,3 nF L2 = 3,5 Windungen; 6 mm @& 
4...16 pF versilb. Cu-Draht, 0,8 mm @ 
3,3 nF Rı = 560 

Rı ist so zu bemessen, daß sich ein Gesamtausgangswider- 
stand von Ra = 3 kQ ergibt. 

Bestellbeléichnung für einen Transistor: Transistor GF 130 

20 Bauelemente 

Abmessungen 

Masse 0,4 g 
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